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InGaN/GaNZ- 2} -8 ZAAAS BT 5 A= GaScaoN/ALGagyN0<x<1,0<y<D)TF H== Gal-

oN/ALGa-pN(0<x<1,0<y< DTS AbEste] AALESS TN, 2o ddad 2 ESD 54 3

A g e a3t 9

EHY gud ¥

T 12 FHvled wE AstE wEA dEALAe] FE e 9iaE

=2 WA = o4e B gl AlldA el e dstE v Egazte] 25 Ul dek
E 5% AINS GaNel WER ouAE ehd e



<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

210: 7] % 220: ng A3}E A F

230,230a,230b: AALEF  240: &
3

250: p¥ HIE HEAF

Iy
)
3
)

270: n® AF  200: FERAAZF

=Y
=
1?0
AN
+——150
140
180 170
NN
+—120
—110
=o
2?0
AN
+——250
240
%%0 270
NN
+——220
\wmo

_12_



SS=50dl 10-0770440

=93
2?0
AN
1——250
T
1+——240 270
NN
T—220
——210
R=gL Vi
2?0
AR
250
230a
230 240
230b 270
N
T——220
——210
=95
7.0
0.20
6.0 ]
= >
S 501 <
% 030 2
(1]
S 40 3
g g
3.0 1 +0.40 &
@ 050 3
2.0 L0.60
L0.70
1.0 : : : :
28 3.0 32 34 36 38

Lattice Constant(A)

_13_



k1

k1

)

g,

2(0
AN
+——200
+——220
+——240
+——250
— 260
2(0
AR
+——200
+——220
240
=1 o
+——250
260

_14_

SS=50dl 10-0770440



b

)

SS=50dl 10-0770440

2(0
AN
——200
+——220
230a
230 240
230b
T——250

——260

_15_



	문서
	서지사항
	요 약
	대표도
	특허청구의 범위
	명 세 서
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성
	발명의 효과

	도면의 간단한 설명

	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4
	도면5
	도면6
	도면7
	도면8




문서
서지사항 1
요 약 1
대표도 1
특허청구의 범위 2
명 세 서 6
 발명의 상세한 설명 6
  발명의 목적 6
   발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술 6
   발명이 이루고자 하는 기술적 과제 7
  발명의 구성 7
  발명의 효과 11
 도면의 간단한 설명 11
도면 12
 도면1 12
 도면2 12
 도면3 13
 도면4 13
 도면5 13
 도면6 14
 도면7 14
 도면8 15
